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摘要(译)

本发明涉及一种Micro‑LED发光显示器件的制备方法，首先制备GaN基外
延层，然后采用芯片工艺形成Micro‑LED单元器件阵列，接着制作欧姆接
触层，并采用微接触印刷的方式将Micro‑LED单元器件阵列连接在CMOS
或TFT背板上，最后采用激光玻璃的方式将外延层与GaN基板玻璃，并
通过金属焊接、键合或微接触印刷的方式Micro‑LED单元器件阵列连接在
另一基板上，形成Micro‑LED发光显示器件。与现有技术相比，本发明工
艺简单、良品率高、成本低，而且可以在玻璃、硅基甚至是聚合物柔性
基板上制备Micro‑LED发光显示器件。
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